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0.2µm FD-SOIピクセルプロセス!
 0.2µm (Fully-Depleted) SOI CMOS 

1 , 4 (5) , MIM , DMOS  
 (I/O)  = 1.8 (3.3) V 

SOI  : 200 mm! (8 ) 
SOI ( : Cz, ~18 "-cm/p-type/~40 nm  

(BOX): 200 nm  
: Cz ~700 "-cm (n-type), FZ: ~10k"-cm (n-

type, p-type) : 725 µm 

 260 µm/500 µm Al (200 nm)  

(200nm)
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BPW 打込み 

•! Buried P-Well (BPW)
 

•!  
•! SOI Si  
•! BOX( )
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•!SOI Si BOX  
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通常の不純物打込み 

高電圧動作の為のバックゲート効果対策
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Id-Vg特性とBPW 
w/o  BPW with  BPW=0V

NMOS

BPW Back gate 

shift
back channel open
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SiによるX線の検出効率

~10keV X 100%
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これまでに開発したSOI検出
器: (積分型ピクセル検出器)

CDS ADC

#

(INTPIX4)

(DIPIX)
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"#$%!&&

17x17 µm, 512x832 (~430k pixels, 13 Analog Out, 

"'$(!&&
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•! (INTPIX4) 

•! 200V (Vback) 
•!500  
•! 250µs 
•! (Mo): 20kV, 5mA   

X線照射試験 積分型
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空間分解能比較 (Contrast Transfer Function)
!

–! SOI Pixel : INTPIX4, Flat Panel Sensor (FPS), CCD, and Imaging Plate (IP) 

A B 

CTF [%] = B / A 

FPS INTPIX4 

IP 

CCD 

Upper Line 

Base Line 

Under Line 
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Cu K$ K# 
 

: ~ 23e- 

@-50 C

FWHM=260eV 

( )

エネルギー分解能(積分型)
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•! SOI Pixel

•! CCD 1000 fps

•! Pixel --> 10MHz

•! Pixel --> 10ns

•! Pixel --> MHz

時間・空間分解能を持った検出器の開発(計数型)

New 
Domain! 

/ /

/ /
Flip Flop
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CNTPIX5 
Pixel Layout

)(*)(!+&%!

, -.$/01*!

基本動作確認
動作検証を進めて
います。

開発中のプロトタイプ(レイアウト）
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•!
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•!



22 

•!

•! 2010-52173(2010.3.9) 
•! : PCT/JP2011/055546(2011.3.9)  
•!

OKI
•!

( )
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SOI
•! 2005 4 KEK
•! 2005 7 ( )( : )

 
•! 2005 10 VDEC 0.15um MPW  
•! 2006 12 MPW run
•! 2007 -2010 JST

 
•! 2011 10 7 MPW run  
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